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Snimkovani nanoc¢éstic je jednim z nejndrocnéjSich tukold, které jsou na elektronovy
mikroskop kladeny. Divodem je to, Ze tyto ¢astice jsou velmi malé, mnohem mens$i nez
vlnova délka svétla (Zluté svétlo mé vinovou délku piiblizné 500 nm). Navic velice Casto
chceme veédeét, jaké maji tyto Castice tvar, coz znamena fotit je s extrémné dobrym rozliSenim
(na velika zvétseni).

Pokochejme se tedy nanoc¢asticemi zlatymi a arsenovymi - tato latka se nazyva auricid. Zlaté
nanocastice jsou na pravé ¢asti snimku (BSE) jasnéjsi, tvori kytiCky ¢i diamanty, Arsenové
nanocastice maji tvary Sestitthelnikil a trojahelnikii. Na snimcich vlevo je viditelny 1 povlak
vznikly po vypareni roztoku, ve kterém byly nanoc¢astice uchovany.
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Esteticky velmi pé€kna je jemna struktura zeleznych nanocastic, které se spojuji do fetizki:
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Vypada to, ze nanocastice jsou néco exotického, co ¢lovek ptipravuje pomérné obtizné a v
béZném Zivoté na n¢é nenarazime. Opak je pravdou. Pfiroda umist'uje nanostruktury tam, kde
bychom je necekali. Naptiklad na spodni stranu listu umistila nejen praduchy (otvory pro
vstup kysliku a oxidu uhli¢itého do listu), ale 1 tenoucké nanotrubicky. Jsou zde patrné proto,
aby byla spodni strana listu hydrofobni, ¢ili aby odpuzovala vodu.

SEM HV: 5.0 kV WD: 15.03 mm SEM HV: 5.0 kV .| MIRA3 TESCAN
SEM MAG: 992 x Det: SE 1 50 pm SEM MAG: 4.86 kx | 10 ym
Date(m/dly): 12/15/22 Department of Physical Electronics, CEPLANT Department of Physical Electronics, CEPLANT

: &
SEM HV: 5.0 kV MIRA3 TESCAN
SEM MAG: 50.0 kx
SM: RESOLUTION | Date(m/dly): 12/15/22 | Department of Physical Electronics, CEPLANT




